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Dwuprogowy dyskryminator poziomu napigcia

Przedmiotem wynalazku jest dwuprogowy dyskryminator poziomu napigcia sygnalizujacy przekroczenie przez
napigcie kontrolowane okreslonej granicy dolnej lub gérne;j.

W dotychczas znanych rozwigzaniach dyskryminator poziomu napigcia zawiera wzmacniacz réznicowy, na
wejsciu ktérego przylozone jest napigcie kontrolowane. Baza tranzystora pierwszego stanowi zacisk wejsciowy.’
Kolektor pierwszego tranzystora dotaczony jest poprzez rezystor do plusa Zrédta zasilajacego, kolektor drugiego
tranzystora jest dotaczony poprzez rezystor do plusa Zrédta zasilajacego. Baza tranzystora drugiego jest dotaczo-
na poprzez rezystor do plusa Zrédta zasilajacego, oraz przez drugi rezystor do minusa zZrédta zasilajacego. Emiter
pierwszego tranzystora jest dotaczony poprzez rezystor, do punktu, ktéry potaczony jest poprzez rezystor do
minusa Zrédta zasilajgcego. Do tego samego punktu poprzez rezystor dotaczony jest emiter tranzystora drugiego.
Jezeli napigcie kontrolowane ma warto$¢ nominalng przez obydwa tranzystory plynie prad I. JeZeli wartosé
napigcia kontrolowanego przekroczy granice gorna, przez obwdd kolektorowy tranzystora pierwszego plynie
wigkszy prad ina wyjéciu pierwszym pojawia si¢ napigcie, ktére rosnie stopniowo w miar¢ wzrostu napigcia
kontrolowanego. Jezeli warto$¢ napigcia kontrolowanego przekroczy granice¢ dolna przez obwdd kolektorowy
tranzystora drugiego ptynie wigkszy prad i na wyjsciu drugim pojawia si¢ napigcie, ktére rosnie w miarg jak
maleje napigcie kontrolowane. Fakt, ze po przekroczeniu przez napigcie kontrolowane granicy dolnej lub gérnej,
zmiany napigcia na wyjsciu uktadu maja charakter stopniowy a nie skokowy jest wada tego uktadu. Wada tego
uktadu jest réwniez to, ze uktad obciagza Zrédto napigcia kontrolowanego.

Celem wynalazku jest opracowanie uktadu dwuprogowego. dyskryminatora poziomu napigcia; ktéry nie
obcigza Zrédta napigcia kontrolowanego i ktérego zmiany napigcia na wyjéciu maja charakter skokowy w mo-
mencie, gdy napigcie kontrolowane przekroczy granic¢ dolng lub gérng. '

Cel ten zostal osiaggnigty w ukladzie dwuprogowego dyskryminatora, w ktérym dwa tranzystory o przeciw-
stawnej polaryzacji potaczone s3 szeregowo w ten sposob, ze emiter tranzystora pierwszego polaczony jest
poprzez rezystor z emiterem tranzystora drugiego. Kolektor tranzystora pierwszego potaczony jest poprzez re-
zystor z minusem Zrdédta zasilajacego, kolektor tranzystora drugiego potaczony jest poprzez rezystor z plusem
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zrédta zasilajgcego, Baza tranzystora pierwszego i baza tranzystora drugiego sa potaczone ze sobg i stanowia
zacisk wejsciowy. Emiter tranzystora pierwszego polaczony jest poprzez rezystor z minusem Zrédta zasilajacego.
Emiter tranzystora drugiego polaczony jest poprzez rezystor z plusem Zrédta zasilajacego. Jedna para zaciskéw
wyjsciowych jest dotaczona do koricéwek jednego rezystora, natomiast druga para zaciskéw wyjsciowych jest
"dotaczona do koricéwek drugiego rezystora. '

Zaleta uktadu jest to, Ze nie obciaza on Zrédia napiecia kontrolowanego poniewaz, gdy napigcie wejsciowe
ma warto$é, ktéra nie przekracza granicy dolnej lub gérnej progéw zadziatania dyskryminatora obydwa tranzys-
tory sa w stanie nieprzewodzenia. W takim przypadku na zaciskach wyjsciowych nie pojawia si¢ napigcie. W mo-
mencie gdy warto$¢ napiecia wejSciowego wykroczy poza granice dolna lub gérna, na jednej z par zaciskéw
wyjsciowych pojawia si¢ petna warto$¢ napigcia. Korzystnym jest réwniez fakt, ze w uktadzie istnieje mozliwos¢
regulacji zakresu progéw zadziatania dyskryminatora poprzez zmiang¢ wartosci rezystancji dotaczonej do emite-
16w tranzystoréw. ‘

Wynalazek zostanie blizej objasniony na przyktadzie wykonania przedstawionym na rysunku, ktéry przed-
stawia schemat dwuprogowego dyskryminatora poziomu napigcia.
~ Zasada dziatania dwuprogowego dyskryminatora poziomu napigcia jest nastg¢pujaca: dwa tranzystory 1 i2
o przeciwstawnej polaryzacji potaczone sa szeregowo poprzez rezystor 7, na ktérym odktada si¢ napigcie stuzace
do regulacji zakreséw progéw zadziatania dyskryminatora. W obwodzie kolektorowym kazdego tranzystora znaj-
duj si¢ rezystory 3 i 4 na ktérych odktada sie¢ napiecie wyjsciowe. Bazy tranzystoréw 1 i 2 s3 potaczone ze sobg
i stanowia wejécie uktadu. Polaryzacja emiteréw tranzystoréw odbywa si¢ poprzez rezystory polaczone szerego-
wo §, 6, 7, poprzez ktdére ptynie prad ze zZrédta zasilajacego. Gdy napigcie wejSciowe ma wartos$é, ktdra nie
przekracza granicy dolnej lub gérnej progéw zadziatania dyskryminatora obydwa tranzystory sg w stanie nie-
przewodzenia i na zaciskach wyjsciowych nie pojawia si¢ napigcie. Zakres niedziatania dyskryminatora zalezny
od wielkosci napigcia na rezystorze wiaczonym migdzy emitertranzystora (1) i emiter tranzystora (2). W momen-
cie, gdy wartos¢ napigcia wejsciowego przekroczy prég zadziatania dyskryminatora w kierunku napig¢é ujemnych
tranzystor (1) zostaje wprowadzony w stan przewodzenia, poprzez rezystor (3) plynie prad i na zaciskach wyjé
ciowych (Wyl) pojawia si¢ napigcie, natomiast gdy warto$¢ napiecia przekroczy prég zadziatania dyskrymina-
tora w kierunku napig¢ dodatnich tranzystor (2) zostanie wprowadzony w stan przewodzenia, poprzez rezystor
(4) ptynie prad i na zaciskach wyjsciowych (Wy2) pojawia si¢ napigcie.

Opisywany uktad dwuprogowego dyskryminatora poziomu napigcia moze mie¢ zastosowanie w urzagdzeniu
teletransmisyjnym zwanym odbiornikiem pradu kontrolnego.

Zastrzezenie patentowe

Dwuprogowy dyskryminator poziomu napigcia, znamienny tym, Ze dwa tranzystory o przeciwstawnej polary-
zacji potaczone sa szeregowo w ten sposéb, Zze emiter tranzystora (1) polaczony jest poprzez rezystor (7)
z emiterem tranzystora (2), kolektor tranzystora (1) polaczony jest poprzez rezystor (3) z minusem Ziédta
zasilajacego, kolektor tranzystora (2) potaczony jest poprzez rezystor (4) z plusem Zrédia zasilajacego, baza
tranzystora (1) i baza tranzystora (2) s3 potaczone ze sobg i stanowig zacisk wejsciowy, emiter tranzystora (1)
potaczony jest poprzez rezystor (5) z minusem Zrédia zasilajacego, emiter tranzystora (2) potaczony jest po-
przez rezystor (6) z plusem Zrédta zasilajacego, para zaciskéw wyjsciowych (Wy1) jest dotaczona do koricéwek
rezystora (3), natomiast para zaciskéw wyjéciowych (Wy2) jest dotaczona do koricéwek rezystora (4).
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